
青岛琉辉精密电子配件有限公司年产 300 万个 IGBT 封装外壳 

和 120 台模具扩建项目竣工环境保护验收公示 

 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环

评【2017】4 号），环保部《环评管理中部分行业建设项目重大

变动清单》（环办【2015】52 号），以及《建设项目竣工环境

保护验收技术指南污染影响类》（公告 2018 年第 9 号），现将

青岛琉辉精密电子配件有限公司年产 300 万个 IGBT 封装外壳和

120 台模具扩建项目环境保护验收内容（包括验收监测报告、验

收意见）公示如下： 

项目名称：青岛琉辉精密电子配件有限公司年产 300 万个 IGBT 

和 120 台模具扩建 

地址：青岛城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路北，11 号路西 

建设单位：青岛琉辉精密电子配件有限公司 

建设内容：青岛琉辉精密电子配件有限公司位于青岛市城阳区棘

洪滩街道办事处青大工业园 2 号路以北、11 号路以西。公司东

侧为青大工业园 11 号路，隔路为青岛国恩科技发展有限公司；

南侧为青大工业园 2 号路，隔路为空地；西侧和北侧均为空地。

公司年产 140 万个 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）封装外壳项目

于2012年 1月 13日获得青岛市环境保护及城阳分局的环评批复

（青环城审[2012]10 号），并于 2017 年 8 月 18 日通过青岛市

环境保护局城阳分局的验收（青环城验[2017]121 号）。由于公



司业务发展需要，公司计划于原厂区院内北侧及西侧空地新建两

座生产车间，建设年产 300 万个 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）

封装外壳和 120 台模具扩建项目。扩建项目于 2017 年开工建设，

总投资 500 万元，环保投资 5 万元。在厂区北侧空地建设生产车

间 1 座（1F），建筑面积 1200m2 ，年产 300 万个 IGBT（绝缘栅

双极型晶体管）封装外壳，120 台模具扩建项目不在建设。项目

新增职工人数 11 人，单班制，每班工作 8 小时，年生产 300 天。

本次验收范围为环评及批复内容。 

公示时间：2019 年 12 月 18 日至 2020 年 1 月 20 日 

联系人：牟经理 

联系电话：15376762066 

 

 

公示期间，对上述公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人

须签署真实姓名，单位须加盖公章。 

 

	


